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РЕГУЛИРУЕМЫЙ «LOW DROP» СТАБИЛИЗАТОР 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

 
Корпус  ТО-220 (КТ-28-2)  

Типономинал К1278ЕР1(Ж,И,К,Л)П 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ________ 
К1278ЕР1хх – интегральная микросхема 

предназначена  для  использования  в 
качестве регулируемых стабилизаторов с 
минимальным падением напряжения, 
положительной полярности.  

Типономиналы: 
К1278ЕР1ЖП, К1278ЕР1ИП,  
К1278ЕР1КП, К1278ЕР1ЛП,  
К1278ЕР1ЖУ, К1278ЕР1ИУ,  
К1278ЕР1КУ  

ОСОБЕННОСТИ__________
• Нестабильность напряжения на выходе 
не более ±2%. 
• Встроенная схема ограничения 
выходного тока. 
• Встроенная схема температурной 
защиты. 
• Рабочий температурный диапазон от 
минус 60 °С до +125 °С 
 

 
 
 

 

    
 

Корпус  SMD-05 (КТ 93-1) 
Типономинал К1278ЕР1(Ж,И,К)У 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ _________________________ 

Номер вывода 
(Корпус  

ТО- 220 (КТ-28-2) 

Наименование 
вывода 

Номер вывода 
(Корпус SMD-05 

(КТ-93-1) 

Наименование 
вывода 

1 Регулировка 
выхода 

1 Выход  

2 Выход 2 Вход 
3 Вход 3 Регулировка выхода  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СХЕМА _______________________ 

 
 

 

 

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ _________________ 
Условное 

обозначение 
Наименование параметра Значение 

Ui max Напряжение входное постоянное, В 
группа Ж 
группы И, К, Л 

 
7 
12 

Io max Выходной ток 
группа Ж              
группа И            
группа К            
группа Л             

 
800мА 
1000мА 
3000мА 
5000мА 

Io lim 
 

Ток ограничения 
 

Ограничено  
внутренней 

схемой защиты 
Ts Температура срабатывания защиты °С 150 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ______________________ 
При Tj =+25°С. 

Норма Условное 
обозначение 

Наименование  
параметра Режимы 

не менее типов. не более 

Uref Опорное напряжение 2,75В≤Ui≤ Ui max 
10мА≤Io≤ Io max   

1.225 1.254 1.275 

Ku Нестабильность по 
напряжению, % 

Uo+1.5В≤Ui≤ Ui max
 Io=10мА 

- 0.1 0.3  

Ki Нестабильность по  
току, % 

10мА≤Io≤ Io max   
Ui-Uo =2В 

- 0.2 0.5 

Uпд min Минимальное падение 
напряжения, В 

группа Ж              
группа И            
группа К            
группа Л  

 
 

Io=800мА  
Io=1.0А 
Io=3.0А 
Io=5.0А 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1.15 
1.15 
1.2 
1.35 

 
 

1.3  
1.3 
1.4 
1.5 

IADJ Ток по выводу ADJ, 
мкA 

Ui – Uo = 3.0 B 
Io = 10 мА 

- 50 120 
 

Ilim Ток ограничения, А 
группа Ж              
группа И            
группа К            
группа Л 

Ui–Uo = 2.5 В  
0.9 
1.1 
3.2 
5.2 

 
2.0 
2.0 
4.5 
6.5 

 
- 
- 
- 
- 

 

 

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _____________________ 
Условное 

обозначение 
Наименование параметра Значение 

Rt JA Тепловое сопротивление кристалл-среда 
ТО-220 (КТ-28-2),  
SMD-05 (КТ-93-1) 

 
60 °С/Вт 

100 °С/Вт 
Tа Рабочий диапазон температур -60......+125°С 
TJ Максимальная температура кристалла +150°С 

 
 
 



РЕГУЛИРУЕМЫЙ «LOW DROP» СТАБИЛИЗАТОР ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

К1278ЕР1хх 

 

  
август 15 г.                4                   НТЦ СИТ        

CХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ _________________________ 
 
 
 

 
 
 

Типовая схема включения ИС. 

C1 = 10 мкФ;   C2 = 22 мкФ; 

R1=121 Ом . 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА ТО-220 (КТ 28-2)______________ 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА SMD-05 (КТ-93-1)_____________ 
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